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Uktad podwajania czestotliwosci przetwornika indukcyjnego

- Przedmiotem wynalazku jest uktad podwajania czestotliwosci przetwornika indukcyjnego zwlaszcza do
indukcyjnych przetwornikéw predkosci katowej na sygnatl czestotliwosciowy, znajdujacy zastosowanie w silni-

kach spalinowych dla nadajnikéw predkasci miernika chwilowego zuzycia paliwa na jednostke drogi.

Znane dotychczas uktady podwajania czestotliwosci polegaja na prostowaniu zmiennego sygnatu z prze-
twornika indukcyjnego przy zastosowaniu znanych uktadéw prostowniczych i ich wzmacniania. Wadg tych
rozwigzan jest mata czuto$¢ ukiadu spowodowana spadkiem napiecia o wartosé¢ przejscia na ztaczach uktadu
prostowniczego.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tej wady. Cel ten osiggni¢to dzigki zastosowaniu uktadu, ktéry ma
co najmniej dwa tranzystory, ktérych kolektory sa potaczone ze sobj i z wyjsciem uktadu oraz’poprzez kolekto-
rowy rezystor z jednym biegunem Zrédta zasilania, natomiast emitery tych tranzystoré6w sa potaczone ze soba
i z drugim biegunem Zrédia zasilania, a bazy tranzystoréw s potaczone za posrednictwem co najmniej dwu diod
zhaczonych ze soba przeciwsobnie, oraz do baz tranzystoréw jest swymi koricami dotaczona cewka,przy czym
do jednego bieguna zasilania” dotaczony jest pierwszym koricem pierwszy polaryzujacy rezystor, a drugi jego
koniec dotgczony jest miedzy diody i do pierwszego korica drugiego polaryzujacego rezystora, ktérego drugi
koniec jest dotaczony do emiterdw tranzystoréw. Wartosci pierwszego polaryzujacego rezystora i wartosci dru-
giego polaryzujacego rezystora sa tak dobrane, Ze napigcie na drugim polaryzujacym rezystorze jest réwne na-
pigciu przejécia przez diody i ztacza, baza—emiter obydwu tranzystoréw. Uktad jest symetryczny.

Cel ten réwnieZ osiagnieto dzigki zastosowaniu uktadu, ktéry ma co najmniej dwa tranzystory, ktérych
kolektory sa potaczone ze sobg i z wyjéciem uktadu oraz poprzez kolektorowy rezystor z jednym biegunem
Zrédta zasilania, natomiast emitery tych tranzystoréw s3 polaczone ze sobg i z drugim biegunem Zrddta zasi-

_ lania, a bazy tych tranzystoréw s3 potaczone za posrednictwem co najmniej dwu diod ztgczonych ze soba

przeciwsobnie, przy czym do baz tranzystoréw jest swymi koricami dotgczona cewka, przy czym do kolektoréw
tych tranzystoréw jest dotaczony pierwszym koricem pierwszy polaryzujacy rezystor, ktéry drugim koricem
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dotaczony jest migdzy diody i do pierwszego korica drugiego polaryzujacego rezystora, ktérego drugi koniec jest
dotaczony do emiteréw tranzystorow.

Zaleta uktadu wedtug wynalazku jest jego wysoka czutos¢ i podwéina ilo$¢ impulséw, ktéra otrzymuje sie
przez prostowanie sygnatu. .

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadach wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia schemat uktadu, w ktérym pierwszy polaryzujacy rezystor jest wiaczony bezposrednio do jednego bieguna
zr6dta zasilania, a fig. 2 — schemat uktadu, w ktérym do jednego bieguna Zrédta zasilania wtacza si¢ pierwszy
polaryzujacy rezystor poprzez kolektorowy rezystor.

Uktad podwajania czestotliwosci wedlug fig. 1 sktada si¢ z dwdch tranzystoréw T1, T2, ktérych kolektory
s3 potaczone ze soba i z wyjéciem uktadu oraz poprzez kolektorowy rezystor R1 z jednym biegunem Zrédta
zasilania, natomiast emitery tych tranzystoréw polaczone sa ze soba i z drugim biegunem Zrédta zasilania. Bazy
tranzystoréw T1, T2 s3 polaczone za posrednictwem co najmniej dwu diod D1, D2 ztaczonych ze sobg przeciw-
sobnie, oraz do baz tych tranzystoréw T1, T2 jest swymi koricami dotaczona cewka 1. Do jednego bieguna zasi-
lania dotaczony jest pierwszym koricem pierwszy polaryzujacy rezystor Rp1, a drugi jego koniec dotaczony jest
miedzy diody D1, D2 i do pierwszego korica drugiego polaryzujacego rezystora Rp2, ktérego drugi koniec jest
dotaczony do emiteréw tranzystoréw T1 i T2. Dziatanie uktadu polega na tym, Ze sygnat elektryczny z cewki 1
zaleznie od chwilowego jego kierunku przechodzi przez ztacze baza—emiter tranzystora T1, drugi polaryzujacy
rezystor Rp2, diode D2 i do korica cewki 1. Przeptywajacy prad przez ztacze baza—emiter tranzystora T1,
powoduje jego otwarcie i spadek napigcia na potaczonych kolektorach tranzystoréw T1, T2.

Sygnat elektryczny wychodzacy z cewki 1 o odwrotnym kierunku przeptywu spowodu,c anaiogiczne
dziatanie tranzystora T2. Ze wzgl¢du na to, Ze zmiany napigcia na potaczonych kolektorach tranzystoréw
T1, T2 s3 jednakowe, niezaleZnie od kierunku $ygnatu z cewki 1 przeto w uktadzie wystepuje podwojenie
czestotliwoséci. Sygnat jest wzmocniony i jest poprawne dziatanie przy matych napigciach sygnatu z cewki 1,
ze wzgledu na wstepng polaryzacje ziacz.

Uktad uwidoczniony na rysunku wedtug fig. 2 rézni si¢ tym od rysunku na fig. 1, Ze do jednego bieguna
Zrédta zasilania wtacza si¢ pierwszy polaryzujacy rezystor Rpl poprzez kolektorowy rezystor R1 — a dziata-
nie rézni si¢ tym, Ze pierwszy polaryzujacy rezystor Rpl jest jednoczesnie ujemnym sprezeniem zwrotnym dla
uktadu tranzystoréw T1, T2.

W przypadku stosowania tranzystoréw p-n-p uktad jest analogiczny z tym, Ze zmienia si¢ kierunek pola-
czenia diod D1 i D2 oraz biegunowo$¢ zasilania.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad podwajania czestotliwosci przetwornika indukcyjnego sktadajacy sie z diod, tranzystoréw i re-
zystorbw, znamienny tym, Ze ma co najmniej dwa tranzystory (T1, T2), ktérych kolektory s3 pota-
czone ze soba i z wyjsciem uktadu oraz poprzez kolektorowy rezystor (R1) z jednym biegunem Zrddta zasilania,
natomiast emitery tych tranzystoréw sa polaczone ze sobg i z drugim biegunem Zrédta zasilania, a bazy tranzy-
storéw (T1, T2) s3 potgczone za posrednictwem co najmniej dwu diod (D1, D2), ztaczonych ze sobg przeciw-

“sobnie, oraz do baz tranzystoréw (T1, T2) jest swymi koricami dotaczona cewka (1), przy czym do jednego bie-
guna zasilania dotaczony jest pierwszym koricem pierwszy polaryzujacy rezystor (Rp1), a drugi jego koniec
dotaczony jest migdzy diody (D1, D2) i do pierwszego korica drugiego polaryzujacego rezystora (Rp2), ktérego
drugi koniec jest dotgczony do emiteréw tranzystoréw (T1, T2).

2. Uktad podwajania czgstotliwosci przetwornika indukcyjnego skladajacy si¢ z diod, tranzystoréw i re-
zystordw, znamienny tym, Ze maco namniej dwa tranzystory (T1, T2), ktérych kolektory s3 pota-
czone ze sobg i z wyjsciem ukladu i poprzez kolektorowy rezystor (R1) z jednym biegunem Zrédta zasilania,
natomiast emitery tych tranzystoréw s3 potaczone ze sobg i z drugim biegunem Zrédta zasilania, a bazy tranzy-
storéw (T1, T2) s3 potaczone za posrednictwem co najmniej dwu diod (D1, D2) ztaczonych ze sobg przeciw-
sobnie, przy czym do baz tranzystoréw (T1, T2) jest swymi koricami dotaczona cewka (1), przy czym do ko-
lektoréw tranzystoréw (T1, T2) jest podiaczony pierwszym koricem, pierwszy polaryzujacy rezystor (Rpl),
ktéry drugim koricem dotaczony jest migdzy diody (D1, D2) i do pierwszego korica drugiego polaryzujacego
rezystora (Rp2), ktérego drugi koniec jest dotaczony do emiteréw tranzystoréw (T1, T2).
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